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预留串联电阻衰减输入信号，防止输入信号过大引起饱和失真
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MIC_BIAS MIC差分对信号必须从MIC引脚处开始并行走线，远离天线和数字信号

MIC的地必须需接AGND
MIC电路处的滤波电容位置需预留，驻极体MIC注意供电范围是否合理
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晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差:±10PPM以内
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备注：
1、VBAT，BT_AVDD必须使用耐压值为16V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
      所有电容请使用原装电容，以保证容值。
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PGND处走线要求：
主控不分PGND和GND，PGND就近短接到衬底GND，
DC-DC滤波电容地必须短且大面积回到主控衬底
GND处，不能绕远再回到衬底。主控的GND要大
面积铺地回到电池地处，尽量保证某一层完整地。
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杰理方案咨询(QQ号:1418295957，邮箱:fae@zh-jieli.com)
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LED灯增加限流电阻，可抑制推灯噪声

VDDIO和VBAT的105滤波电容尽量用0402或更大封装，保证容值
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OVP器件根据方案要求选择是否需要

无OVP时充电输入口TVS管不能省，需选防浪涌型的

使用外置充电IC时，5VIN需接到VPWR:
1、防止电池过放后，充不起电
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2、可做充电插入检测

C20
104

R13

1K

NC1

VM 4

G
N

D
2

VDD3

VM 5

U4 TCS9921

D10
GREEN

D11
RED

C19
106

R14
1.5R

C18
105

NTC

5VIN

TEMP 1

PROG 2

CHRG7

STDBY6

G
N

D
3

VCC4

CE8

BAT 5
U3 TCS6011

R15
2K

R12
1K

RT2
1K

RT1
1K

RT1和RT2的选取需根据NTC电池温度检测范围
和热敏电阻阻值来确定，标注参数仅供参考
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锂电保护IC选型根据实际功耗情况选取
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GND、AGND在功放的Bypass处或电源入口处短接！

注意：AD6976D VBAT耐压最高4.5V!
天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
蓝牙天线请尽量使用倒F型天线


